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Памяти Михаила Григорьевича Мильвидского

(1932−2009)

Скоропостижно ушел из жизни доктор технических
наук, профессор, лауреат Ленинской примии, дважды
лауреат Государственной премии СССР, Заслуженный
деятель науки РФ, Почетный металлург РФ Михаил
Григорьевич Мильвидский.
Михаил Григорьевич хорошо известен в России и за

рубежом как выдающийся специалист в области полу-
проводникового материаловедения. Его интенсивная на-
учная жизнь началась в 1956 г. после окончания Москов-
ского института стали и сплавов (МИСиС). В то время
в нашей стране полупроводниковое материаловедение
как самостоятельная область науки только становилось
на ноги и едва ли не главной задачей была разработка
технологии и организация промышленного производ-
ства кремния, по настоящее время являющегося основ-
ным полупроводниковым материалом мировой микро-
электроники. Михаил Григорьевич внес существенный
вклад в решение этой проблемы, отмеченный в 1964 г.
присуждением Ленинской премии. Цикл последующих
работ Михаила Григорьевича относился к разработке
технологии и организации производства арсенида галлия
(Государственная премия СССР 1975 г.). В 1985 г. Ми-
хаил Григорьевич был вновь удостоен Государственной
премии СССР за участие в решении проблемы создания
высокоэффективных инжекционных лазеров, световодов
и фотоприемников на основе полупроводниковых соеди-
нений AIIIBV.
Огромным достоинством работ Михаила Григорьеви-

ча является широкий охват основных проблем полу-
проводникового материаловедения и глубокий подход
к их решению. Тематика его исследований включает про-
цессы роста различных материалов, изменение свойств
полупроводников при технологических воздействиях, со-
провождающих изготовление полупроводниковых при-
боров, эффекты, происходящие в приборах в процессе
их эксплуатации. Михаил Григорьевич всегда ставил
перед собой, своими сотрудниками и учениками задачу
не просто понять, почему и как изменяются свойства
полупроводника, но и определить, что необходимо пред-
принять, для того чтобы минимизировать нежелатель-
ные изменения свойств кристаллов и при возможности
так воздействовать на материал, чтобы улучшить его
свойства и характеристики приборов.
Немало сил отдавал Михаил Григорьевич научно-

организационной и педагогической работе. Он принимал
активное учатие в работе Научных советов РАН по фи-
зике полупроводников и физико-механическим основам
полупроводникового материаловедения, а также ученых
советов Гиредмета, института Кристаллографии РАН
и МИСиС.

Все, кто слушал его лекции и доклады на конфе-
ренциях, единодушны в том, что он органично сочетал
глубокое знание предмета с ярким и убедительным из-
ложением материала. Это полностью относится и к мно-
гочисленным трудам Михаила Григорьевича, который
является автором нескольких монографий и более чем
500 публикаций. Михаил Григорьевич подготовил боль-
шое количество докторов и кандидатов наук и создал
признанную в мире школу материаловедов.
Интеллектуальная мощь и эрудиция сочетались в

Михаиле Григорьевиче с обаянием, заразительным оп-
тимизмом и доброжелательностью. Уход Михаила Григо-
рьевича означает невосполнимую потерю для научного
сообщества России. Светлая ему память.
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